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P A T E E T E  
a favor de la

S i e m e n s  o c n u c k e r  t-W e r k e  G.m.b3. y el 
Dr. L e o  d z i 1 a r d.

por:
" Yalvala de descarga "

a á e m o r i a  d e s c r i p t i v a
El invento se refiere a una válvula de descarga p«ra fines 

semejantes a los de las conocidas válvulas de cátodo incandescente.En 
las ultimas,resulta la conducción ae corriente,por medio de los elec­
trones que salen del nilo incandescente,a causa de la elevada tempera­
tura del mismo.es dificil obtener de este modo altas intensidades de 
corriente anódica y la duración de la vida del nilo incandescente es 
limitada.En este procedimiento hay cxue gastar una energía considerable 
la llamada ijotencia de calefacción, lo que limita el rendimiento de 
la válvula a un bajo valor.

En una descarga con esp ció ae gas conductor es posible de 
un modo mucho mas económico,mantener grandes corrientes,especialmente 
se pueden alcanzar fácilmente grandes intensidades de corriente en la 
descarga del «reo. din duda fallan otra vez en las altas presiones



entonces necesarios, aquellos métodos p»ra 1« dirección de la corrien­
te anouica,fme se empleen en las válvulas de alto vacio.

¡áegún la invención,se puede mantener bajo mayor presión sola 
mente aquella parte del espacio,en que se encuentra el cátodo y por 
el contrario,dirigir la corriente anódioa en otra parte del espa­
cio aonde se mantiene un vacio bastante dueño,a3 i pueden ser deter­
minan tes,por una parte,para la corriente que puede ser enviada a 
través de la válvula,los fenómenos en el espacio de gas conductor en 
las cercanias del cátodo y asi es que puede la corriente ser conside­
radle, especialmente cuando la descarga en las proximidades del cátodo 
tiene el carácter de un» descarga de arco,y por otra parte puede te­
ner lugar la dirección en la parte del vacio alto del modo usado 
en las válvulas de alto vacio.Asi se odtiene con esto una válvula 
con las ventajas de las válvulas de alto vacio sin los citados in­
convenientes de las mismas.

Por poner también el anodo o varios de ellos en la parte 
de espacio vacio,se impide la inversión de la corriente &nódic&, 
también con altas tensiones,igUalmente que en las válvulas de alto 
vacio.

Por este medio resultan nuevas posibilidades para la for­
mación de un rectificador y un favorable transporte a distancia me­
diante corriente continua ue alta tensión.

La figura 1,muestra un ejemplo ue ejecución,en el que 
la diferencia de presión entre ~os alredeaores uel catodo(l) y el es­
pacio, en donde la dirección tiene lugar oon «yuaa de la rejilla (2) 
es man tenida,porque, jambos espacios (3) y (4) están unidos por un del­
gado tubo(5) « llaves del cual el gas que es conducido por (6) de 
los alrededores del ootodo circula nacia (4) donde es aspirado.
En el espacio (?) donde están alojados el «nodo (8) y la rejilla (2) 
existe igualmente vacio.

¿sin la válvula según la ligura 2, es vaporizado el mercu­
rio en el espado (10) y conducido nada (9),donde es condensado por 
enfriamiento.El cátodo puede ser alojado en (1) en el espacio (10)



o en (1* ),o también estar constituido por el mercurio (12) en el 
deposito. Kl anodo(6) y la rejilla (2) están dispuestos en el 
espacio vacio (13).

La figura 3,muestra un ejemplo ae ejecución en el que la di­
ferencia de presión es mantenida por una disposición semejante a 
las trompas cíe vapor de mercurio y combas ae difusión,vaporizando 
el mercurio en (14) y condensándolo en (15). hn (16) se produce el 
vacio;allÉ están dispuestos la rejilla (2) y el anodo (8). B1 Cato- 
do (1) o (1*) puede ser alojado en (14) o (15) o puede también ser­
vir como cátodo el mercurio en (14).

m  la válvula de la figura 4,se produce un arco entre dos 
electrodos de mercurio (1?) y (18).Los transportadores de cargas 
negativas existentes en el espacio (19) del camino ae corriente son 
parcialmente transportados al «nodo (8) y 1» corriente anódioa ori­
ginada es dirigida en el espacio (20) en el vacio por la rejilla(2).

Bn el punto de la válvula donde la presión es tan pequeña oue 
la longitud del camino libre de los iones ya es grande,se pued al­
canzar por campos electrostáticos y electromagnéticos que siga la 
descarga a pesar de las curvaturas de la válvula.

N O T A
8e reivindica como objeto ae esta patente:

1) Válvula de descarga pare aplicaciones semejantes a las de 
las conocidas válvulas de alto vacio,caracterizada por el hecho de

¡que en los alrededores del cátodo y en la parte del espacio donde se 
efectúa la dirección de la corriente anodica por medios electroesté- 
ticos y electromagnéticos,se mantienen presiones diferentes de mo­
do que por una parte existe en los alrededores ael cátodo un espacio 
de gas conductor y por otra parte se efectúa la dirección en un va­
cio suficientemente bueno.
2) Válvula de áesourga como rectificaaor sin dirección,caracteri­
zada por el aecho ae que en los alrededores del catoao y en los de 
los ¿-nodos se mantienen diferentes presiones de modo que por una par­
te se encuentra en los alrededores del cátodo un espacio de gaa



conductor y por otra parte se mantiene en los alrededores de los áno­
dos ,para impedir la inversión de la corriente, un vacio oastante 
bueno•
ó) Válvula ae descarga según lo reívinaicado en los puntos 1 o
2, caracterizada por el hecho de que la descarga en los alrededores 
aei cátodo tiene el carácter de descarga independiente,especialmente 
ae una descarga de arco.
4) Válvula ae descarga según lo reivindicado en los puntos 1,
2 o 5,caracterizada por el hecho de que p..ra el sosteniemiento de la 
diferencia de presión circula permanentemente,gas,de los alreaédores 
del cátodo,nacia el espacio de dirección y correspondientemente de les 
eercanigs del anodo y de «lii es permanentemente aspirado,
5) Válvula de descarga según lo reivindicado en los puntos 1, 2 
o 3, caracterizada por el aecho de que para el sostenimiento de la 
diferencia de presión circula vapor,especialmente vapor de mercurio, 
de os alrededores del Cátodo hacia el espacio de dirección y corres­
pondiera temen te en ios alrededores de los ánodos y es condensado.
ó) Válvula de descarga según lo reivindicado en los puntos
1 hasta 5,caracterizada per el hecho de que para alcanzar la diferen­
cia de presión, los ánodos están alojados en el espacio de aspiración 
de la válvula,construida como bamba de chorro de v«por,especialmente 
como trompa de vapor de mercurio ycorrespondientemente la dirección de 
la corriente anódica se efectúa allí,y el cátodo se encuentra en el 

espacio de presión o de condensación de le Domo». ^
7) Válvula de descarga 3egun lo reivindicado en los puntos 1

«i „

hasta ¿^caracterizada por el hecho que actúa como cátodo ungí descarga 
entre dos electrodos auxiliares en el,especio de gas conductor.
8) Válvula de descarga.

Barcelona 2 de septiembre de 1925.
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